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CARACTERIZACAO DE FILMES DE OXIDOS DE ZINCO (ZNO)
DOPADOS COM BORO PARA UTILIZAGAO EM CELULAS
SOLARES

Mila Vieira da Rocha, Herval Ramos Paes Jr., Sandro Alberto Ibarra
Sanchez

Filmes finos de 6xido de zinco (ZnO) sdo de grande interesse para a area cientifica, pois podem
ser utilizados em diversas aplicagbes como dispositivos opto-eletronicos, transdutores ultra-
sOnicos, sensores de gas, células solares e 6xidos condutores transparentes. Este trabalho tem
como objetivo a preparacao e caracterizacao de filmes de éxido de zinco (ZnO) , intrinsecos
e dopados com boro[1,2], como materiais para aplicacao em células solares. A técnica de
deposicao utilizada é a spray-pirdlise, que se destaca por ser eficiente, versatil e de baixo
custo. Esta técnica consiste em incidir um spray de uma solucao, que contenha o sal soluvel do
cation de interesse, sobre um substrato previamente aquecido. Os parametros de deposicao
sdo: temperatura de substrato, fluxo de solucdo, pressao do gas de arraste, composicao e
concentragao da solucao, distancia entre bico atomizador e substrato e tempo de deposicao.
A solucao base (ZnO) é composta de 0.1M de acetato de zinco diluido em alcool isopropilico e
aguadeionizada, enquanto a solu¢ao de dopante é composta de 0.02M de acido bérico diluido
em agua deionizada. Pretende-se avaliar os efeitos da variacao das condicoes de deposicao,
dopagem e processamento térmico de filmes de ZnO:B depositados por spray-pirdlise sobre
as propriedades elétricas (resistividade de folha e variacdo da condutividade elétrica com a
temperatura) e estruturais (crescimento preferencial, microestrutura e tamanho de grao) dos
filmes obtidos.
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